Deutsches Patent- und Markenamt 



Deutsches Patent- und Markenamt • 80297 Munchen 

Patentanwalte 
Muller Hoffmann & Partner 
Innere Wiener Str. 17 
81667 Munchen 



EINGEGANGEN 
MULLER • HOFFMANN & PARTNER 

1 0. Jpv, 2003 




Munchen, den 29. Oktober 2003 
Telefon: (0 89) 21 95 - 2807 
Aktenzeichen: 103 01 693.7-42 
Anmelder/lnhaber: 
Infineon Technologies AG 



Ihr Zeichen: 
12445 Ko/Ant/mk 



c 



Bitte Aktenzeichen und Anmelder/lnhaber bei 
alien Eingaben und Zahlungen angeben! 



Zutreffendes ist angekreuzt CED und/oder ausgefullt! 



Prufungsantrag, Einzahlungstag am 17. Januar 2003 
Eingabe vom eingegangen am 



Die Prufung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis gefiihrt. 
Zur Aufterung wird eine Frist von 

drei Monat(en) 

gewahrt, die mit der Zustellung beginnt. 

Fur Unterlagen, die der Aufierung gegebenenfalls beigefugt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentanspruche, 
Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blattern erforderlich. Die Aufierung selbst wird nur in einfacher 
Ausfertigung benotigt. 

Werden die Beschreibung, die Patentanspruche Oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geandert, so hat der Anmelder, 
sofern die Anderungen nicht vom Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in 
den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprunglichen Unterlagen offenbart sind. 



Hinweis auf die Moglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung 

Der Anmelder einer mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, 
die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der fruheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese 
Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats mbglich, in dem die Patentanmel- 
dung durch rechtskraftige Zurtickweisung, freiwillige Rucknahme Oder Rucknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder 
- im Falle der Erteilung des Patents - die Frist fur die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausfuhrliche Infor- 
mationen uber die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschlieftlich der Abzweigung, enthalt das Merkblatt fur Gebrauchsmus- 
teranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhaltlich ist. 
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In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Num- 
merierung gelten diese auch fur das weitere Verfahren.) 

(1) DE 199 32 944A1 

(2) JP 6-053 800 A 

(3) JP 61-251 227 A 

(4) DE 199 45 432 A1 



A. 

Aus der Druckschrift (1) ist in Ubereinstimmung mit dem Gegenstand des vorliegenden 
Patentanspruchs 1 eine MOSFET-Schaltung mit reduzierten Ausgangsspannungs-Schwin- 
gungen bei einem Abschaltvorgang bekannt, bei dem der durch die Schaltung fliefcende 
Strom auf Null abfallt, umfassend: 

einen ersten MOS-Transistor (5) mit einer ersten Anzahl von Zellen, 

einen zweiten MOS-Transistor (4) mit einer zweiten Anzahl von Zellen, wobei die zweite 
Anzahl kleiner als die erste Anzahl ist (vgl. dazu dort Patentanspruch 5) und der zweite 
MOS-Transistor (4) mit seiner Sorce-Drain-Strecke parallel zur Sorce-Drain-Strecke 
des ersten MOS-Transistors (5) zwischen einer'Spannungsquelle (Vbb) und Bezugs- 
potential vorgesehen ist, und 

ein Konstantspannungselement (vgl. MOS-Diode 8) zwischen Gate des ersten MOS- 
Transistors (5) und Gate des zweiten MOS-Transistors (4), vgl. dort insbesondere auch 
Spalte 3, Zeile 15 bis Spalte 4, Zeile 16. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist damit nicht mehr neu. 

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewahrbar. 
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Die Patentanspruche 2 bis 11 sind damit aus formalen Grunden ebenfalls nicht gewahrbar. 

B. 

Die aus (1) bekannte Diode (MOS-Diode 8) durch eine Zener-Diode zu ersetzen, um die 
Spannung am Gate des zweiten MOS-Transistors beim Abschaltvorgang einzustellen, ent- 
sprechend dem Gegenstand des Patentanspruchs 2, ist nach diesseitiger Auffassung eine 
rein fachmannische Maftnahme und ferner aus Druckschrift (2) bekannt, vgl. dort Figuren 1 
und 2. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 3, dass parallel zum Konstantspannungselement ein 
erster Widerstand vorgesehen ist, ist aus (1) bekannt, vgl. dort Spalte 3, Zeilen 5-7. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 4, in Reihe zur Parallelschaltung aus dem Konstant- 
spannungselement und dem ersten Widerstand einen zweiten Widerstand vorzusehen, 
erscheint als rein fachmannische Maftnahme. 

Die Gegenstande der Patentanspruche 5-11 betreffen die Integration der MOSFET- 
Schaltung. Merkmale, die die Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstands begrunden 
konnten, kann die Prufungsstelle hier nicht erkennen. 

C. 

Zum weiteren Stand der Technik wird noch auf die Druckschriften (3) und (4) hingewiesen. 

Aus (3) ist ein Dioden/Widerstands-Netzwerk zur Ansteuerung zweier parallel geschalteter 
MOSFETs bekannt, vgl. dort insbesondere das Abstract. 

Aus (4) ist ein erster MOS-Transistor mit einer ersten Anzahl von Zeilen und ein zweiter 
MOS-Transistor (4) mit einer zweiten Anzahl von Zeilen bekannt, wobei die zweite Anzahl 
kleiner als die erste Anzahl ist und die beiden MOS-Transistoren parallel geschaltet sind. 



} 
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Reduzierte Ausgangsspannungs-Schwingungen bei einem Abschaltvorgang werden dort 
durch die unterschiedlichen Einsatzspannungen der MOSFETs erreicht. 



Sofern die Anmelderin der Meinung sein sollte, dass der Anmeldungsgegenstand noch 
Merkmale bzw. Mafinahmen aufweist, denen eine die Patentfahigkeit begrundende Be- 
deutung zukommt, wird gebeten, dies unter Angabe der Grunde ausfuhrlich darzulegen und 
einen darauf gerichteten neuen Patentanspruch 1 sowie an diesen angepasste ubrige Un- 
terlagen einzureichen. 

Mit den vorliegenden Unterlagen kann die Erteilung eines Patents nicht in Aussicht gestellt 
werden. 

Priifungsstelle fur Klasse H 03 K 
Dipl.-lng. Kirsner 
Hausruf: 3129 
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